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Inizio alle ore 9.00
(Starting at 9.00 am)

Inizio alle ore 10.30
(Starting at 10.30 am)

Lunedi' 3 Aprile (Radiazione e rivelatori a semicon  duttore: introduzione)

April 3, Monday (Introduction to radiation and semiconductor detectors)
Argomento della lezione (Lesson subject) Docente (Speaker)

Registrazioni
(Registration)

Registrazioni
(Registration)

Visita ai Laboratori Nazionali di Legnaro dell'INFN
(Visit to the INFN National Laboratories of Legnaro)

Visita ai Laboratori Nazionali di Legnaro dell'INFN
(Visit to the INFN National Laboratories of Legnaro)

Ente (Institution)

14.00-14.10 Saluto di benvenuto Diego Bettoni INFN LNL Director
' ' (Welcome address) Francesca Soramel DFA Director, Univ. Padova
Chairman Riccardo Rando Univ. & INEN Padova
14.10-15.00 Introdu2|o_ne al dan_no_ da radiazione: c_oncettl _base e grandezze fisiche Serena Mattiazzo Univ. Padova
(Introduction to radiation damage: basic Physics and concepts)
15.00-15.50 Introdu2|o_ne al dan_no_ da radiazione: c_oncettl _base e grandezze fisiche Serena Mattiazzo Univ. Padova
(Introduction to radiation damage: basic Physics and concepts)
16.20-17.10 P”'T‘C'P' dei rlvelatgn a semiconduttore Gianfranco Dalla Betta Univ. Trento
(Principles of semiconductor detectors)
17.10-18.00 Principi dei rivelatori a semiconduttore Gianfranco Dalla Betta Univ. Trento

(Principles of semiconductor detectors)
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Martedi' 4 Aprile (Rivelatori a semiconduttore: eff  etti delle radiazioni e stato dell'arte)

April 4, Tuesday (Semiconductor detectors: radiation effects and state of the art)
Argomento della lezione (Lesson subject)

Docente (Speaker)

Ente (Institution)

Chairman

Gabriele Simi

Univ. & INFN Padova

Effetti macroscopici della radiazione di alta energ ia nei rivelatori a semiconduttore

9.00-9.50 (Macroscopic effects of energetic radiation on semiconductor detectors) (CIEMIE]EEREE FBK, Trento
9.50-10.40 Effetti macroscopici della radlaz_lone c_il a_llta energ  ianei rivelatori a semiconduttore Gianluigi Casse FBK, Trento
(Macroscopic effects of energetic radiation on semiconductor detectors)
11.10-12.00 Da_nno da r_ad|a2|_or!e microscopico in r_|velator| ase miconduttore Mara Bruzzi Univ. & INEN Firenze
(Microscopic radiation damage in semiconductor detectors)
12.00-12.50 Da_nno da r_ad|a2|_or!e microscopico in r_|velator| ase miconduttore Mara Bruzzi Univ. & INEN Firenze
(Microscopic radiation damage in semiconductor detectors)
Chairman Nicola Bacchetta INFN Padova
In ricordo di Gino Bolla  (In memory of Gino Bolla)
L'esperienza dei rivelatori al silicio in CDF . .
14.00-14.50 (The experience of silicon detectors at CDF) FEMED Eeh iz INFN Pisa
L'upgrade del Tracciatore Interno di ATLAS per HL-L  HC . . . .
14.50-15.40 (The ATLAS Inner Tracker upgrade for the HL-LHC) Daniela Bortoletto Univ. Oxford (United Kingdom)
Il rivelatore a pixel di CMS e il suo upgrade L . .
16.10-17.00 (The CMS pixel detector and its upgrade) Danek Kotlinski PSI, Zurich (Switzerland)
17.00-17.50 L'upgrade del Sistema Interno di Tracciatura di ALI  CE Piero Giubilato Univ. & INEN Padova

(The upgrade of the ALICE Inner Tracking System)
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Mercoledi' 5 Aprile (Elettronica: effetti dellera  diazioni e stato dell'arte)

April 5, Wednesday (Electronics: radiation effects and state of the art)
Argomento della lezione (Lesson subject)

Docente (Speaker)

Ente (Institution)

Chairman

Matteo Pegoraro

INFN Padova

Effetti delle radiazioni ionizzanti sui circuiti el ettronici: da micro(elettronica) a nano,
da mega(rad) a giga

9.00-9.50 . o L . . Lodovico Ratti Univ. & INFN Pavia
(lonizing radiation effects on electronic circuits: from micro(electronics) to nano,
from mega(rad) to giga)
Effetti delle radiazioni ionizzanti sui circuiti el ettronici: da micro(elettronica) a nano,
9.50-10.40 oG ”.“‘?ga(rad_) agea L . . Lodovico Ratti Univ. & INFN Pavia
(lonizing radiation effects on electronic circuits: from micro(electronics) to nano,
from mega(rad) to giga)
11.10-12.00 Elettronica di front-end per tracciatort in silicio Valerio Re Univ. Bergamo & INFN Pavia
(Front-end electronics for silicon trackers)
12.00-12.50 SR Of front-gnd per 'tracmatorl ENED Valerio Re Univ. Bergamo & INFN Pavia
(Front-end electronics for silicon trackers)
Chairman Serena Mattiazzo Univ. Padova
Rivelatori a pixel CMOS alta tensione/alta resistiv  ita - . .
14.00-14.50 (High voltage/high resistivity CMOS pixel detectors) Quilclaieicazee alene
Il rivelatore a pixel DEPFET dell'esperimento BELLE Il . .
14.50-15.40 (The DEPFET pixel detector of the Belle Il experiment) T T L ol DAL LT (i)
Elettronica di front-end innovativa su CMOS 65 nm p  er rivelatori a pixel di nuova generazione
16.10-17.00 per gli e;perlmentl a HL-LHC:. rlsyltatl dalla Colla  borazione CERN RD53 e dal progetto INFN CHIPIX65 Lino De Maria INEN Torino
(Innovative front-end electronics in 65 nm CMOS for new generation pixel detectors
for HL-LHC experiments: results from the CERN RD53 Collaboration and from the CHIPIX65 INFN project)
Il progetto Scaltech28: tecnologia CMOS 28 nm per ¢ ircuiti analogici a bassa potenza
17.00-17.50 resistenti alle radiazioni Andrea Baschirotto Univ. & INFN Milano Bicocca

(ScalTech28 project: 28 nm CMOS technology for low-power and rad-hard analog circuits)
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Giovedi' 6 Aprile
(Effetti delle radiazioni su componenti e materiali
April 6, Thursday

(Radiation effects on components and materials for space and other applications)
Argomento della presentazione (Presentation subject)

per spazio e altre applicazioni)

Speaker

Ente (Institution)

Chairman

Alessandro De Angelis

INFN Padova

9.00-9.50 el el spaglale, el strumehtl d.l previsi ~ onein e Giovanni Santin ESA ESTEC, Noordwijk (Netherlands)
(The space environment, models and in-flight prediction tools)
Scariche elettrostiche (ESD) nei dispositivi microe lettronici .
9.50-10.40 (Electrostatic discharges (ESD) in microelectronic devices) D (SR SO LI
11.10-12.00 R e e ene Maria Guglielmina Pelizzo CNR-IFN, Padova
(Radiation testing of optical coatings)
12.00-12.50 Optoelettronica per o spazio Carlo De Santi Univ. Padova
(Optoelectronics for space)
Chairman Alessandro Paccagnella Univ. & INFN Padova
14.00-14.50 Effett.l qelle rad|a2|.on| su'c'elle splan multi-giun zione per appllcazmnl spaziali Erminio Greco CESI. Milano
(Radiation effects in multi-junction solar cells for space applications)
Detriti spaziali: una minaccia per i dispositivi sp aziali da LEO a GEO . .
14.50-15.40 (Space debris: a threat for space assets from LEO to GEO) A OIS S LI
16.10-17.00 Effetti da do;e tota!e sull elettronlcg di mowme.nt azione remota per Ia.manutenzmne del reattore ITER Marco Van Uffelen Fusion for Energy, Barcelona (Spain)
(Total dose issues in remote handling electronics for the ITER reactor maintenance)
17.00-17.50 L6\ X137 GI e Emei Elr Rl &l Gl Salvatore Danzeca CERN, Geneva (Switzerland)

(The CHARM irradiation facility at CERN)

Pag.5




Venerdi' 7 Aprile (Applicazioni delle radiazioni e degli acceleratori)

April 7, Tuesday (Applications of radiations and accelerators)
Argomento della lezione (Lesson subject)

Docente (Speaker)

Ente (Institution)

Chairman Dario Bisello INFN Padova
o o apesy
osoani  [WNES Sorderle o NEun atsan e
11.10-12.00 I(l'l'?lr(:gL(,Zt;)Alﬁsgh;rE%cltjznapl?r?ctiZ;rﬁg?v:(i:;anmﬂe:’:rphys?ices langi:jtiecc;?c?ne) pchisnoiples S SN AN R
12.00-12.50 Gl UL REE IS Chiara La Tessa Univ. Trento & INFN TIFPA

(Present and future radiation beams at TIFPA)
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